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Vorwort

Elektrische Energieversorgungsnetze enthalten in zunehmendem Maße Gleichspannungssysteme (HGÜ), 
z. B. für die Übertragung elektrischer Leistung über große Entfernungen oder Seekabel, die Anbindung von 
Off shore-Anlagen, die Bahnstromversorgung oder zukünftig auch im Bereich der Verteilnetze. Dabei treten 
systembedingt nicht immer reine Gleichspannungen auf, sondern die Isoliersysteme werden häufig mit 
Gleich- und Mischfeldern beansprucht. Typische Mischfelder entstehen z. B. durch Polaritätswechsel oder 
durch die Überlagerung von Gleichspannung mit Impulsspannungen, verursacht durch äußere Einwirkung 
oder als Folge der AC/DC-Wandlung.
Die Feldbeanspruchung eines Isoliersystems bei Gleichspannungsbelastung wird durch die Geometrie des 
Isoliersystems vor allem aber durch das Verhältnis der elektrischen Leitfähigkeiten der beteiligten Isolier-
stoffe bestimmt. Im Gegensatz zu den für das kapazitive Feld bestimmenden Permittivitäten können sich die 
elektrischen Leitfähigkeiten der beteiligten Isolierstoffe um mehrere Größenordnungen unterscheiden und 
sind abhängig von der Temperatur, dem Feuchtegehalt und der Feldstärke. Beim Zu- und Abschalten von 
Gleichfeldern, beim Polaritätswechsel und bei Beanspruchung mit Mischfeldern, kommt es zur Überlagerung
von resistiven und kapazitiven Feldern mit teilweise lang andauernden Ausgleichsvorgängen. Bei länger 
andauernder Gleichspannungsbelastung können zudem auch ausgedehnte Raum- und Flächenladungen entste-
hen, welche den Feldverlauf selbst erheblich beeinflussen. Bedingt durch die maßgebenden Mechanismen 
können sich bei Gleichspannungsbelastung auch Unterschiede der Oberflächeneigenschaften polymerer Iso-
lierungen (z. B. Kriechstromverhalten und Hydrophobiebeständigkeit) gegenüber Wechselspannungsbelas-
tung ergeben.
Ziel der Veranstaltung ist es, für die in der Hochspannungs-Gleichstromtechnik relevanten Betriebsmittel und 
leistungselektronischen Baugruppen den Erkenntnisstand, aktuelle Forschungsaktivitäten und Entwicklungs-
tendenzen der Isoliersysteme einschließlich der verwendeten Werkstoffe aufzuzeigen und zu diskutieren. 
Dabei werden auch Fragen der Prüftechnik behandelt.
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Wissenschaftliche Tagungsleitung

J. Kindersberger, Technische Universität München

Programmausschuss

R. Bärsch, Hochschule Zittau/Görlitz (FH)
E. Gockenbach, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
V. Hinrichsen, Technische Universität Darmstadt
J. Kindersberger, Technische Universität München
A. Küchler, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt
T. Leibfried, Karlsruher Institut für Technologie KIT

Auswahlverfahren

Die in diesem Tagungsband abgedruckten Beiträge (Plenarvorträge ausgenommen) haben ein zweistufiges 
Auswahlverfahren durchlaufen:

– Der Programmausschuss hat die Kurzfassungen bewertet, die von den Autoren bei einem „Aufruf zu Bei-
trägen“ eingereicht wurden, und geeignete Beiträge ausgewählt.

– Die vollständigen Tagungsbandbeiträge wurden von dem Programmausschuss vor Drucklegung durchge-
sehen, Änderungen mit den Autoren abgestimmt und zum Druck freigegeben.
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